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Résumé:
 Nos contributions concernent la création d’un plan d’expérience convenable pour une 
modélisation électrothermique des transistors à effet de champ en utilisant la méthode 
de Taguchi afin de diminuer le phénomène d’auto-échauffement avec un minimum 
d’essais. L’objectif de ce travail est multiple :
• Modélisation de l’AE des transistors à effet de champ 
• Optimisation des paramètres qui influe sur l’AE à l'aide d’un plan d’expérience
• Simulation et optimisation de l’AE des transistors par la méthode de Taguchi 
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